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AVANT-PROPOS

Le présent amendement a été établi par le sous-comité 77B: Phénomènes haute fréquence,
du comité d'études 77 de la CEI: Compatibilité électromagnétique.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote

77B/314/FDIS 77B/320/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti à l'approbation de cet amendement.

Le comité a décidé que le contenu de la publication de base et de ses amendements ne sera
pas modifié avant 2003. A cette date, la publication sera

• reconduite;

• supprimée;

• remplacée par une édition révisée, ou

• amendée.

_____________

INTRODUCTION

Cet amendement introduit de nouvelles exigences pour l’étalonnage du générateur de
transitoires rapides en salves. L’intention est d’améliorer la reproductibilité de l’essai.

Page 18

6.1.1  Caractéristiques techniques du générateur de transitoires rapides en salves

Remplacer le titre et le texte existants de ce paragraphe par ce qui suit:

6.1.1  Caractéristiques du générateur de transitoires rapides en salves

− La plage de tension de sortie avec une charge de 1 000 Ω doit être d’au moins 0,25 kV à
4 kV.

− La plage de tension de sortie avec une charge de 50 Ω doit être d’au moins 0,125 kV à
2 kV.

Le générateur doit pouvoir fonctionner en court-circuit.
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Caractéristiques:

– Polarité: positive/négative

– Type de sortie: coaxiale, 50 Ω

– Condensateur de blocage du
courant continu: 10 nF ± 20 %

– Fréquence de répétition: fonction du niveau d’essai sélectionné (voir
tableau 2), ±20 %

– Relation avec l’alimentation asynchrone

– Durée de la salve 15 ms ± 20 %
(voir 6.1.2 et figure 2)

– Période de la salve 300 ms ± 20 %
(voir 6.1.2 et figure 2)

– Forme d’onde de l’impulsion

– sur charge de 50 Ω temps de montée tr = 5 ns ± 30 %
durée td (à 50 %) = 50 ns ± 30 %
tension crête = selon le tableau 2, ±10 %

– sur charge de 1 000 Ω temps de montée tr = 5 ns ± 30 %
durée td (à 50 %) = 50 ns avec une tolérance
de –15 ns à +100 ns
tension crête = selon le tableau 2,
+10 % / –15 % (voir la note sous le tableau 2)

– Impédance de la charge d’essai 50 Ω ± 2 %

1 000 Ω ± 2% // ≤ 6 pF. La mesure de la
résistance est faite en courant continu, en
utilisant un capacimètre commercialement
disponible qui fonctionne aux basses
fréquences.

6.1.2  Vérification des caractéristiques du générateur de transitoires rapides en salves

Remplacer le texte existant de ce paragraphe par le nouveau texte suivant:

Les caractéristiques du générateur d’essai doivent être vérifiées de manière à établir une
référence commune pour tous les générateurs. A cette fin, la procédure suivante doit être
entreprise.

La sortie du générateur d’essai est connectée à une charge coaxiale de 50 Ω ainsi qu’à une
charge coaxiale de 1 000 Ω, et la tension enregistrée avec un oscilloscope. La bande
passante à –3 dB de l’équipement de mesure et de l’impédance de charge est d’au moins
400 MHz. L’impédance de la charge d’essai à 1 000 Ω devient vraisemblablement un réseau
complexe. Le temps de montée, la durée de l’impulsion et la fréquence de répétition des
impulsions à l’intérieur d’une salve, doivent être enregistrés.

Les caractéristiques suivantes du générateur de TER/S doivent être mesurées avec des
charges de 50 Ω et de 1 000 Ω montées sur le générateur de TER/S.

NOTE  Il convient de prendre des mesures pour que la capacité parasite soit minimale.
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